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Inventia se refera la domeniul materialelor termoelectrice, si anume la procedee de recristalizare a microfirelor din
materiale anizotrope in izolatie de sticla.

Procedeul de recristalizare a microfirului pe baza de bismut in izolatie de sticld constd in miscarea microfirului printr-
un condensator format din doud placi de cupru, care genereaza un camp electric puternic, incélzirea microfirului cu
un fascicul laser pana la temperatura de topire a miezului cu formarea unei zone de topire inguste, care in directia de
migcare a microfirului in interiorul condensatorului este imediat recristalizatd de un flux de aer, cu directia axei
cristalografice C3 a microfirului in directia cAmpului electric.
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